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요약

본 발명은 출력용 MOSFET의 통전 전극을 흐르는 전류를 일정치 이하로 제한하는 전류 제한 회로를 구동
하기 위한 전원으로서, 발광 소자로부터의 광 신호를 구광하여 광 기전력을 발생하는 광 기전력 다이오
드 어레이를 구비함으로써, 제품에서의 온 저항을 절감하여 높은 전류 용량을 실현하여 얻은 광 결합기 
장치 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.

발광소자(1),  발광소자(1)의  광  신호를  수공하여  광  기전력을  발광하는  제1광  기전력  다이오드 
어레이(2a),  제1광  기전력  다이오드  어레이(2a)에서  발생되는  광  기전력에  따라  구동되는  출력용 
MOSFET(5), 출력용MOSFET(5)의 동작 상태를 제어하여 통전 전극에 흐르는 전류를 일정치 이하로 제한하
는 전류 제한 회로(3), 발광 소자(1)의 광 신호를 수광하여 발생한 광 기전력에 따라 전류 제한 회로(3)
을 구동하는 제2광 기전력 다이오드 어레이(2b)로 구성한다.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

광 결합기 장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 제1실시예에 따른 광 결합기 장치의 회로 구성도.

본 건은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

입력신호에 의해 발광하는 발광 소자(1), 상기 발광 소자(1)로부터의 광 신호를 수광하여 광 기전력을 
발생하는 제1광 기전력 다이오드 어레이(2a), 상기 제1광 기전력 다이오드 어레이(2a)에서 발생되는 광 
기전력에 따라 구동되는 출력용 MOSFET(5 및 5'), 상기 출력용 MOSFET(5 및 5')의 동작 상태를 제어하여 
통전 전극에 흐르는 전류를 일정치 이하로 제한하는 전류 제한 회로(3,3',3a및 3a'),  및 상기 발광 
소자(1)로부터의 광신호를 수광하여 발생한 광 기전력에 따라 상기 전류 제한 회로(3,3',3a및 3a')을 구
동하는 제2광 기전력 다이오드 어레이(2b 및 2b')을 갖는 것을 특징으로 하는 광 결합기 장치.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 광 결합기 장치는 상기 출력용 MOSFET(5 및 5')의 소스 전극에 그 한 단을 접속하
는 전류 검출용 저항을 갖고, 상기 전류 제한 회로(3,3',3a및 3a')는 상기 출력용 MOSFET(5 및 5')의 게
이트 전극에 콜렉터 전극을 접속하며, 상기 전류 검출용 저항(4 및 4')의 다른 단에 에미터 전극을 접속
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하고, 상기 출력용 MOSFET(5 및 5')의 소스 전극과 상기 전류 검출용 저항(4 및 4')와의 접속점에 상기 
제2 광 기전력 다이오드 어레이(2b 및 2b')를 통해 베이스 전극을 접속하는 바이폴라 트랜지스터(3a 및 
3a')인 것을 특징으로 하는 광 결합기 장치.

청구항 3 

입력신호에 의해 발광하는 발광 소자(1) 상기 발광 소자(1)로부터의 광 신호를 수광하여 광 기전력을 발
생하는 제1광 기전력 다이오드 어레이(2a), 상기 제1광 기전력 다이오드 어레이(2a)에서 발생되는 광 기
전력에 따라 구동되는 상호의 게이트 전극을 단락 접속하는 제1 및 제2 출력용 MOSFET(5 및 5'), 상기 
제1 및 제2 출력용 MOSFET(5 및 5')의 동작 상태를 각각 제어하여 통전 전극에 흐르는 전류를 일정치 이
하로 제한하는 제1 및 제2 전류 제한 회로(3,3',3a및 3a'), 및 상기 발광 소자(1)로부터의 광 신호를 수
광하여 발생한 광 기전력에 따라 상기 제1 및 제2전류 제한 회로(3a 및 3a')을 각각 구동하는 제2 및 
제3광기력전력 다이오드 어레이(2b 및 2b')를 갖는 것을 특징으로 하는 광 결합기 장치.

청구항 4 

제3항에 있어서 상기 광 결합기 장치는 상기 제1 및 제2 출력용 MOSFET(5 및 5')의 소스 전극에 각각 그 
한 단을 접속하고, 각각의 다른 단을 단락 접속하는 제1 및 제2전류 검출용 저항(4 및 4')를 가지며, 상
기 제1 전류 제한 회로(3 및 3a)는 상기 제1 출력용 MOSFET(5)의 게이트 전극에 콜렉터 전극을 접속하
고, 상기 제1 및 제2 전류 검출용 저항(4 및 4')의 다른 단끼리의 접속점에 에미터 전극을 접속하며, 상
기 제1출력용 MOSFET(5)의 소스 전극과 상기 제1 전류 검출용 저항(4)와의 접속점에 상기 제2 광 기전력 
다이오드 어레이(2b)를 통해 베이스 전극을 접속하는 제1 바이폴라 트랜지스터(3a)이고, 상기 제2 전류 
제한 회로(3' 및 3a')는 상기 제2 출력용 MOSFET(5')의 게이트 전극에 콜렉터 전극을 접속하며, 상기 
제1 및 제2 전류 검출용 저항(4 및 4')의 다른 단끼리의 접속점에 에미터 전극을 접속하고, 상기 제2 출
력용 MOSFET(5')의 소스 전극과 상기 제2전류 검출용(4')와의 접속점에 상기 제3 광 기전력 다이오드 어
레이(2b')를 통해 베이스 전극을 접속하는 제2 바이폴라 트랜지스터(3a')인 것을 특징으로 하는 광 결합
기 장치.

청구항 5 

제3항에  있어서,  상기  제1  및  제2  전류  제한  회로(3a  및  3a')는  동일한  제2광  기전력  다이오드 
어레이(2b 및 2b')에 의해 구동되는 것을 특징으로 하는 광 결합기 장치.

청구항 6 

제5항에 있어서, 상기 광 결합기 장치는 상기 제1 및 제2 출력용 MOSFET(5 및 5')의 소스 전극에 각각 
그 한 단을 접속하고, 각각의 다른 단을 단락 접속하는 제1 및 제2 전류 검출용 저항(4 및 4')를 가지
며, 상기 제1 전류 제한 회로(3 및 3a')는 상기 제1 출력용 MOSFET(5)의 게이트 전극에 콜렉터 전극을 
접속하고, 상기 제1출력용 MOSFET(5)의 소스 전극과 상기 제1전류 검출용 저항(4)와의 접속점에 에미터 
전극을 접속하며, 상기 제1 및 제2전류 검출용 저항(4 및 4')의 다른 단끼리의 접속점에 상기 제2광터 
전극을 접속하며, 상기 제1 및 제2 전류 검출용 저항(4 및 4')의 다른 단끼리의 접속점에 상기 제2 광 
기전력 다이오드 어레이(2b)를 통해 베이스 전극을 접속하는 제1 바이폴라 트랜지스터(3a)이고, 상기 
제2전류 제한 회로(3' 및 3a')는 상기 제2 출력용 MOSFET(5')의 게이트 전극에 콜렉터 전극을 접속하며, 
상기 제2 출력용 MOSFET(5')의 소스 전극과 상기 제2 전류 검출용 저항(4')와의 접속점에 에미터 전극을 
접속하고, 상기 제1 및 제2전류 검출용 저항(4 및 4')의 다른 단끼리 좁속점에 상기 제2 광 기전력 다이
오드 어레이(2b')를 통해 베이스 전극을 접속하는 제2 바이폴라 트랜지스터(3a)인 것을 특징으로 하는 
광 결합기 장치.

청구항 7 

제6항에 있어서, 상기 광 결합기 장치는 상기 제1 및 제2 바이폴라 트랜지스터(3a 및 3a')의 베이스-콜
렉터 전극 사이에 접속되는 저항(8), 및 상기 제2 광 기전력 다이오드 어레이(2b)와 상기 제1 및 제2 전
류 검출용 저항(4 및 4')의 다른 단끼리의 접속점 사이에 상기 제2 광 기전력 다이오드 어레이(2b)와 역 
직렬로 접속되는 정류용 다이오드(9)를 갖는 것을 특징으로 하는 광 결합기 장치.

청구항 8 

제3항 또는 제4항에 있어서, 상기 광 결합기 장치는 상기 제1 및 제2 전류 검출용 저항(4 및 4')의 양단
에 발생하는 전위차를 검지하여 상기 제1 및 제2 전류 제한 회로(3,3'3a 및 3a')에 공급하는 차동 증폭
기 Amp, 및 상기 발광 소자(1)로부터의 광 신호를 수광하여 발생한 광 기전력에 따라 상기 차동 증폭기 
Amp를 구동하는 제2 광 기전력 다이오드 어레이(2b)를 갖는 것을 특징으로 하는 광 결합기 장치.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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